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Przedmiotem wynalazku jest uklad sterowania
pamieci ferrytowej, zwany dalej centralng jednos-
tka, przeznaczony do slterowania pamieci z blokiem
ferrytowym o dowolnej iloSci slow, lub tez pamieci
wspolpracujgcej z wieloma blokami rdzeni.

Dotychczasowe rozwigzania konstrukcyjne ukla-
déw oparte sg w wiekszosci na standartowych ukla-
dach logicznych jak, inwertery, przerzutniki, elek-
troniczne uklady opodzniajgce oraz linie dlugie.

Tego typu uklady konstruowane sg z uwzgled-
nieniem ogélnej struktury systemu pamieci i ukla-
déw elekironiki zastosowanych w poszczegdlnych
jej podzespolachH. W dotychczasowych stosowanych
indywidualnych rozwigzaniach wada jest to, ze dla
danego typu pamieci nalezy konstruowaé indywi-
dualny system sterowania, co wigze sie ze zwiek-
szonymi kosztami. Nieznane sg natomiast uklady,
kiére okresli¢ mozna jako centralne jednostki ste-
rowania, pozwalajgce na zastosowanie ich do do-
wolnego typu pamieci ferrytowych.

Celem wynalazku jest opracowanie ukladu, umoz-
liwiajacego sterowanie pamiegci ferrytowej przy po-
mocy samodzielnego bloku, ktéry zgodnie z odpo-
wiednimi mikrooperacjami przyjetymi dla danego
typu pamieci, generuje odpowiednie impulsy po-
trzebne dla zapewnienia wlasciwej kolejnosci dzia-
lania i czasu pracy poszczegolych zespolow elektro-
niki.

Cel ten wedlug wynalazku zostal osiggniety przez
zaopatrzenie ukladu w dwa podzespoly, z ktérych
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pierwszy podzespdl odczytu posiada trzy pamigta-
jace uklady przerzutnikowe i polgczone od strony
wej$é¢ z ukladem kontroli sterowania, a od stro-
ny wyjsé trzeci uklad pamietajacy polaczony jest
poprzez nadajnik linii podzespolu odczytu z linig
opozniajgca podzespolu odezytu, natomiast drugi
uklad pamietajacy z ukladami wyjsciowymi pod-
zespolu odezytu w postaci kluczy, a pierwszy uktad
pamietajacy z kluczem podzespolu K odeczytu przy
czym z linig opézniajgcg podzespolu odczytu pola-
czone sg separatory podzespolu odczytu, z ktérych
pierwszy separator polgczony jest z trzecim ukla-
dem pamietajacym a pozostale separatory z przy-
porzagdkowanymi im ukladami wyjsciowymi pod-
zespolu odezytu, ktére z kolei polaczone sg z ukla-
dem koniroli sterowania, natomiast podzespé! dru-
gi zapisu, posiada czwarty przerzutnikowy uklad
pamigtajgcy polaczony od strony wejscia z ukladem
kontroli sterowania i kluczem podzespolu odczytu,
a wyjscie jego jest polgczone poprzez nadajnik linii
podzespolu zapisu z linig opézniajgcg podzespolu
zapisu, do ktérej dolgczone sg separatory podze-
spolu zapisu, z czego separator pierwszy polgczony
jest z czwartym ukladem pamietajacym, a pozosta-
le separalory podzespolu zapisu z ukladami wyj-
Sciowymi podzespolu zapisu, ktére sg polgczone
z ukladem kontroli sterowania.

Uklad centralnej jednostki sterowania, stanowigcy
przedmiot niniejszego wynalazku, odznacza sie kil-
koma szczegolnie waznymi i istotnymi 'korzys’ciami
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technicznymi i zaletami. Uklad ten umozliwia ste-
rowanie ukladéw elektroniki pamigci rozwigzanej
na dowolnej technice tranzystorowej przez zasto-
sowanie jako stopni wyjSciowych kluczy transfor-
matorowo-tranzystorowych sterowanych z ukladu
o stalej wydajnosci pragdowej. Specyfika wlasnosci
uzytego klucza pozwala na prace ukladu wyjscio-
wego w dowolnej konfiguracji przy réznych war-
tosciach napieé polaryzacji emitera i kolektora co
umozliwia generowanie wyjsciowych impulséw ste-
rujacych na dowolnych poziomach.

Uklad ten umozliwia sterowanie pamieci o réz-
nej dlugo$ci cyklu, przez zastosowanie ukladéw
zliwiajacych generowanie impulséw o dowol-
n ]‘Qz;qrohoscl. i, @owolnym rozmieszczeniu w czasie.
S3erokosé 1mpu‘ls erowanego w linii wyznacza
opbzZnienie odcinka ! linii opéZniajgcej, objetego
pétla. sprz&e%rbtnego a ksztaltowanie'impul-
s6wW wyjsciewy konywane jest metodg odpo-
w 1edmego sumoWarg impulséw rozmleszczonych
czasowo w linii opdzniajacej. System ten umozli-
wia ponadto stosowanie jednej jednostki sterowa-
nia do pamieci z wieloma blokami rdzeni przez
zwielokrotnienie ilo§ci ukladow wyjSciowych bez
potrzeby rozbudowywania ukladéw generujacych,
bowiem kazdy z uzytych blokéw przyporzadkowa-
ny jest osobnej grupie pobudzanych réwnolegle
ukladéw wyjsSciowych, przy czym wybér odpowied-
niego bloku warunkuje dekoder adresu.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
ktadzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia
uklad blokowy centralnej jednostki sterowania,
przeznaczony do pracy z pamiecig koincydencyjng
z wieloma blokami rdzeni.

Uklad sterowania zawiera dwa podzespoly, od-
czytu A i zapisu B, ktére sterowane sg z ukladu
kontroli sterowania UKS. Z chwilg gdy uklady
kontroli i sterowania UKS przyjma rozkaz z ma-
szyny na wykonanie mikrooperacji, zostaje wysla-
ny impuls pobudzajgcy centralny uklad sterowania.
Impulsy sterujgce ukladami odczytu w pamieci ge-
nerowane sg w podzespole odczytu A, a impulsy
sterujgce ukladami zapisu w podzespole zapisu B.

Generacje tych impulséw inicjujg przerzutniko-
we uklady pamietajgce, trzeci P; podzespolu odeczy-
tu i czwarty P, podzespolu zapisu, ktére pobudzajg

odpowiednie nadajniki linii, pierwszy N; podzespolu’

odczytu lub drugi N, podzespolu zapisu. Nadajniki
te generujg impuls w pierwszej linii opézZniajgcej
L; podzespolu odczytu lub .drugiej L, podzespotu za-
pisu. Czas- trwania generowanego impulsu okresla
polozenie odczepu na linii, z ktérego poprzez pierw-

sze separatory S; podzespolu odczytu lub S; pod-
zespolu zapisu utworzona jest petla sprezenia zwrot-
nego warunkujgca wylgczenie przerzutnikowych
ukladéw pamietajacych, trzeciego P; lub czwarte-
go Py, co powoduje zakonczenie generacji 1mpulsu
propagowanego w linii.

Ksztaltowanie impulséw wyjSciowych o dowol-
nej dlugosci  dokonywane jest metoda sumowania
impulsu rozmieszczonego czasowo w linii opéZnia-
jacej poprzez odpowiednie rozmieszczenie na od-
czepach linii bramek wejsciowych poszczegélnych
pozostalych separatoréw S, — 8, i'S; — Sp pod-
zespolu zapisu. Uksztaltowane na separatorach im-
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‘ 4
pulsy, pobudzajgq uklady wyjsciowe W, do Wy, pod-
zespolu odczytu VVI do Wy podzespolu ' zapisu,
w postaci kluczy transformatorowo-tranzystorowych,
ktére steruja odpowiednie moduly elektroniki pa-
mieci.

W cyklu odczytu uklady wyjsciowe W; — W,, ste-
rowane z separatora S; ‘generujg impulsy, ktére
uruchamiaja klucze adresowe wlaczone na wyjscia
ukladéw W; — W, natomiast uklady wyjsciowe
W, — W;, sterowane z separatora S; generujg im-
pulsy, ktére uruchamiajg generatory pradowe wlg-
czone na wyjscia ukladow W, — Ws, Uklady wyj-
Sciowe W; — Wy, slerowane z separatora S,, uru-
chamiajg wzmacniacze odeczytu wlgczone na wyj-
$cia ukladow W; — Wp,.

W cyklu zapisu separatory E sterujg ukladami
wyjsciowymi W; — W;, ktére uruchamiajg gene-
ratory wlgczone do ich wyjScia, separtor §3 steruje
ukladami W, — Wy, ktére uruchamiajg klucze adre-
sowe wlaczone do tych ukladéw. Separatory S_4 is_s
steruja odpowiednio ukladami wyj$ciowymi W, —
z” i Wy — W, przy czym na wyjsciach ukladéw
W; — W; wlgczone sg generatory pradowe, nato-

miast uklady W, Wg generowane sg impulsy do-
datkowego pobudzania po zapisie. Uklady wyjscio-

we W5 —_ Wm, sterowane z separatora Sn, dajg na
wyjs$ciu impulsy sygnalizujgce koniec operacji. Ca-
lo$é generowanych impulséw warunkowana jest na-
stepujgecymi mikrooperacjami »zapis”, ,,odczyt —
regulacja”, ,odczyt — czekaj”, ,czekaj — zapis”.
Generacje impulséw dla odpowiedniej mikroope-
racji warunkujg przerzutnikowe uklady pamieta-
iace podzespotu odczytu, pierwszy uklad pamieta-
jgey P; i drugi uklad pamietajgcy P,.

Dla mikrooperacji zapis impuls warunkujgcy mi-
krooperacje, wlgcza przerzutnikowe uklady pamie-
tajace, pierwszy P, i trzeci P, oraz wylacza drugi
uklad pamigtajacy P, Uklad trzeci P; z chwilg
wlaczenia wygenerowuje impuls w pierwszej linii
op6zniajgcej Ly, a drugi uklad pamietajgcy P, blo-
kuje uklady wyjsciowe W; i Wy, sterujgce uklada-
mi odczytu, za§ pierwszy uklad pamietajacy P,
umozliwia pobudzenie drugiej linii L, impulsem
kofica mikrooperacji ,,0dczyt”, poprzez uklady sepa-
ratorow S8, i klucza W, podzespolu odczytu uru-
chamiany zostaje czwarty uklad pamietajacy P,, co
powoduje wygenerowanie wszystkich impulséw dla
zapisu. W wyniku dla mikrooperacji ,,zapis”, cykl
odczytu wyzerowuje odpowiednig komoérke pamieci,
za§ w drugiej czesci cyklu zostaje wykonana wlas-
ciwa mikrooperacja ,,zapis”.

Dla mikrooperacji ,,odczyt — regeneracja” impuls
warunkujgcy mikrooperacje wlgcza przerzutnikom
uklady pamigtajgce P;, P, P; ktére umozliwiajg
wygenerowanie wszystkich impulséw dla odczytu
i otwieraja przejScie dla wlgczenia przerzutniko-
wego ukladu pamietajacego P,, ktéry generuje im-
pulsy zapisu co pozwala na odczytanie zapamieta-
nej w pamieci informacji i ponowny jej zapis.

Zastrzezenie patentowe

Uklad sterowania pamieci ferrytowej w zaleznos$ci
od wykonywanej mikrooperacji zgodnie z _ ustalo-
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nym harmonogramem cza‘sowym znamienny tym,
ze zawiera dwa podzespoly, z ktorych pierwszy (A)
podzespél odezytu. posiada trzy pamiegtajace uklady
przerzutnikowe (P;, P;) i (P;) polaczone od strony
wej$é z ukladem kontroli sterowania (UKS), a od
strony wyj$é trzeci uklad pamietajacy (Ps) pola-
czony jest poprzez nadajnik linii (N;) podzespolu
odczytu z lihia, opéZniajgcg (L;) podzespolu odczy-
tu, natomiast drugi uklad pamietajacy (P2) z ukla-
dami wyjsciowymi podzespolu odczytu (W; — Wn)
w postaci kluczy, a pierwszy uklad pamietajacy (P1)
z kluczem (W,) podzespolu odczytu, przy czym
z linig opdzniajgcg (L;) podzespolu odczytu polg-
czone s3g separatory podzespolu odczytu (8S;...Sn),
z ktérych pierwszy separator (S;) polaczony jest
z trzecim ukladem pamietajacym (P;3;) a pozostale
separatory (S:...S;) z przyporzadkowanymi im ukla-
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dami wyjsciowymi podzespotu odczytu (Wy, W,...Wp),
ktére z kolei p?lgczone sq z ukladem kontroli ste-
rowania (UKS), natomiast pogzespél drugi (B) za-
pisu, posiada czwarty przerzutnikowy uklad pamie-
tajacy (Ps) polaczony od strony wejscia z ukladem
kontroli sterowania (UKS) i kluczem (W,) pod-
zespolu odczytu, a wyjscie jego jest polgczone po-
przez nadajnik linii (N,) podzespolu zapisu z linig
opd6zniajaca (L) podzespolu zapisu, do ktérej do-
laczone sa separatory (S,..8n) podzespolu zapisu,
Z czego separator pierwszy (E) polaczony jesi
z czwartym ukladem pamietajacym (P,), a pozostale
separatory (_Sz...gn) podzespolu zapisu z ukladami
wyjsciowymi (Wy..Wp) podzespolu zapisu, ktére sa
polaczone z ukladem kontroli sterowania (UKS).
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